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Obecné

e Tvorena klasickym PN prechodem.
e Slouzi k udrzovani konstantniho napéti — stabilizaci.

® Pouziva se v zavérném sméru, kde ma dobre definované priirazné napéti.
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VA charakteristika

|
Parametry
Uz
e Uz — Zenerovo napéti
, lzvin U * Izmax — max. proud diodou
Pracovni AU i
oblast * Ry = % — dif. odpor
Izmax

e V propustném sméru shodna charakteristika s klasickou diodou.
e VyuZiva prudkého nardstu proudu pri prirazu v zavérném sméru, napéti se
prakticky neméni.
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Princip

e Existuji dva principy prirazu — lavinovy priiraz a Zenerlv priraz.

Lavinovy priraz

e nosiCe ziskaji el. polem energii pro nadrazovou +

ionizaci = generace pdru elektron-dira
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elektronli skrz potencidlovou bariéru -l

e zaporny teplotni soucinitel
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